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Devredeki transistorlar icin Vin= 0.7V, Vrr=-0.7V, kv = 2k,' = 200A/V2,
AN = 0.01V71, Ap = 0.02 V1 olarak verilmistir.
U

CMOS OTA yapilar1 kullanilarak bagintilar1 asagidaki tabloda verilen 40TA2C osilatorii
gerceklestirilecektir. Osilatoriin osilasyon frekansi f, =500kHz olacaktir. C,=C., =1nF olarak
verilmistir.

a- OTA’larn (gm) egimlerine verilmesi gereken degeri belirleyiniz.

b- OTA-C osilatorii sekildeki CMOS simetrik kaskod OTA ile gerceklestiriliyor. OTA egiminin
I» = 100pA’lik kutuplama akiminda (a) da bulunan degerde olmasi ve giris geriliminin
degisim arahiginin da -0.7V< AV: < 0.7V olmasi isteniyor. T, , To , Ts , Te , Tg , Tio
tranzistorlarinin (W/L) oranlarim bulunuz. Ts, T,4, T, ve Ts icin W/L = 1 olarak verilmistir.
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CMOS simetrik kaskod OTA
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